Макото Сасаки, Станислав Лилов, Шигехиро Нишино. ИЗСЛЕДВАНЕ ТВЪРДОСТТА  НА  СИЛИЦИЕВ  КАРБИД

Изследвана е твърдостта на силициевия карбид (SiC) при различни условия (ориентация, полярност на плоскостта и политипа на SiC пластини). Показано е, че няма голямо влияние на дефектите и степента на легиране върху твърдостта. В случая на 6H-SiC(0001) плоскостта  твърдостта се влияе силно от полярността на пластината–подложка. Тази тенденция се наблюдава само за политип 6H-SiC, но не и за 4H-SiC. Установено е, че върху плоскостта (
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) на 6H-SiC съществува анизотропия на твърдостта от направлението.
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